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※ 会場名のアルファベットは建物名を表します．下記ご参照ください．例えば「E1」は E 棟にございます．場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください．
　　＜建物略称＞　D：D 棟，E：E 棟，F：F 棟 会場欄の（　）内の数字はプログラム掲載頁．

■「8．プラズマエレクトロニクス」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語） 

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/18
( 火）

10:00 ～ 10:30 E9
(71)

新しいプラズマ源と診断法の研究 進藤　春雄 (東 海 大)

10:30 ～ 11:00 E9
(71)

プラズマ微細加工プロセスのモデリングと体系化：シリコンからメタル・高誘電体材料まで 斧　　高一 (京 大)

■「9．応用物性」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語） 

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/20
（木） 12:45 ～ 13:15 F11

(75)
金属―強誘電体界面で発現する触媒作用 狩野　　旬 (岡 山 大)

■「12．有機分子・バイオエレクトロニクス」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語） 

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/18
( 火） 10:30 ～ 11:00 E6

(87)
有機半導体結晶の作製とデバイス応用 堀田　　収 (京 都 工 繊 大)

■「16．非晶質・微結晶」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語） 

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/19
( 水） 14:00 ～ 14:30 D2

(114)
超格子材料を用いた相変化デバイス 田井　光春 (超低電圧デバイス技術研究組合)

■海外研究者招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語） 

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/18
( 火） 11:00 ～ 11:45 E9

(72)
8.Plasma Electronics
Dusty plasmas in applications Laifa Boufendi(Orleans Univ.)

3/19
( 水）

10:45 ～ 11:15 D6
(66)

6.Thin Films and Surfaces
Thin Film Metallic Glasses: Unique Properties and Potential Applications Chu Jinn P.(N T U S T)

10:45 ～ 11:15 F8
(61)

5.Optoelectronics
中国のシリコンフォトニクスの動向およびシリコン光変調器技術 儲　　　涛 (中国科学院半導体研究所)

■大分類分科意見交換会
月日 時間 会場 大分類分科 食事 人数 世話人

3/17
( 月 )

12:00 ～ 13:00 DM8
D111 17. ナノカーボン 折詰 15 佐藤信太郎（産 総 研）

13:00 ～ 13:45 DM10
D201 7. ビーム応用 折詰 7 寺岡　有殿（原 子 力 機 構）

3/18
( 火 )

11:00 ～ 11:30 DM2
D104

2. 放射線
「放射線分科会幹事会」の前に開催 折詰 30 若林源一郎（近 畿 大）

11:45 ～ 12:15 F2
F204

8. プラズマエレクトロニクス
「ﾌﾟﾗｽﾞﾏｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ科会ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」の前に開催 折詰 80 佐藤　孝紀（室 蘭 工 大）

12:00 ～ 13:00 DM9
D112 9. 応用物性 折詰 8 白樫　淳一（農 工 大）

12:00 ～ 13:00 DM13
D204 12. 有機分子・バイオエレクトロニクス 折詰 25 中村　雅一（奈 良 先 端 大）

12:00 ～ 13:00 DM14
D208 15. 結晶工学 折詰 15 杉山　正和（東 大）

12:15 ～ 13:00 DM10
D201 14. 半導体 B（探索的材料・物性・デバイス） 折詰 16 北田　貴弘（徳 島 大）

12:15 ～ 13:15 DM11
D202 6. 薄膜・表面 折詰 14 神田　一浩（兵 庫 県 立 大）

12:45 ～ 13:30 DM12
D203 3. 光 折詰 10 松浦　祐司（東 北 大）

17:30 ～ 19:00 DM1
D103

10. スピントロニクス・マグネティクス
「スピントロニクス研究会幹事会」の中で開催 折詰 25 大兼　幹彦（東 北 大）

17:45 ～ 18:00 DM5
D108

11. 超伝導
「超伝導分科会幹事会」の前に開催 - 20 土井　俊哉（京 大） 

3/19
( 水 )

12:00 ～ 13:00 DM3
D105 1. 応用物理学一般 折詰 7 松谷　晃宏（東 工 大）

12:00 ～ 13:30 DM4
D106 16. 非晶質・微結晶 折詰 10 松井　卓矢（産 総 研）

12:30 ～ 13:15 DM6
D109 13. 半導体A( シリコン ) 折詰 15 上野　智雄（農 工 大）

12:30 ～ 13:15 DM7
D110 4. 量子エレクトロニクス 折詰 13 興　　雄司（九 大）

12:40 ～ 13:30 DM5
D108 5. 光エレクトロニクス 折詰 9 李　　英根（日 立）


